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_ — — Electrical
Y 7 Y 7 Rated Voltage: 100V AC, DC B
n mn
I N L | Rated Current: 1A
. : Withstand Voltage: 250V AC/minute B
1.2540.05 Contact Resistance: 20mQ (MAX.)
A Insulation Resistance: 100MQ (MIN.) B
B Temperature Range: -25°~+85C 1
Material and Finish: B
Circuits: 02~20
Material: NYLON 46 UL94V-0 B
c
2.8 . . . . B
f—" Dimensional & Ordering lnformation:
‘ ‘ Cir— Dimension mm Q'ty/
o Part No Y. |
— = ol N cuits A B c bag
N 02 |Wafer—1.25—2006—0291N| 1.25 | 4.25| 3.05 |1,000
0 03 |Wafer—1.25—-2006—039IN| 250 | 550 | 4.30 [1,000
04 |Wafer—1.25-2006—0491N| 3.75 | 6.75| 5.55 | 1,000
—1L = 05 |Wafer—1.25—2006—0591N| 5.00 | 8.00| 6.80 | 1000
- R — 06 |Wafer—1.25—2008—0891N| 6.25 9.25 | 8.05 | 500 | 2
07 |Wafer—1.25—2006—0791N| 7.50 | 10.50| 9.30 | 500
08 |Wafer—1.25-2006—0B91IN| 8.75 | 11.75| 10.55| 500
09 |Wafer—1.25—2006—0991N| 10.00 | 13.00| 11.80| 500 |
10 |Wafer—1.25—2006—1091N| 11.25 | 14.25| 13.05| 500
. 11 |Wafer—1.25—2006—1191N | 12.50 | 15.50| 14.30| 300
A Q 12 |Wafer—1.25-2006—1291N | 13.75 | 16.756| 15.55| 300 =
| 2540.05 13 |Wafer—1.25—2006—1391N| 15.00 | 18.00| 16.80| 300
L2170 14 |Wafer—1.25-2006-1491N| 18.25 | 19.25| 18.05| 200
$ $ $ $ $ $ $ Q 16 |Wafer—1.25—2006—1591N | 17.50 | 20.50| 19.30| 200 —
16 |Wafer—1.25-2006—1691N| 18.75 | 21.75| 20.55| 200
17 |Wafer—1.25-2006—1791N| 20.00 | 23.00| 21.80| 200
18 |Wafer—1.25-2006—1891N | 21.25 | 24.25| 23.05| 200 B
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMM. 19 |Wafer—1.25-2008—1991N | 22.50 | 25.50| 24.30| 200
20 |Wafer—1.25—2006—2091N| 23.756 | 26.75| 25.55| 200 | 3
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DESCRIPTION( [A/%5): DRAWN(#fii): GENERA(';}]%O)LERANCE- REY: REV DESCRIPTION DATE
o % N ¥ %— A Pitch1.25mm WAFER DIP R/A TYPE CHECKED(fR2): X 2025 UNIT: 1
g = XX 0.13 mm
B2 ik SR X 2N XXX0.08 SIZE: 2 |
KABO ENTERPRISE CO., LTD. TR Wafer-1.25-2006-xx91N APPROVAL(ZE): SCALE( [L0): A4 3
— @_E SHEET:
DWG NO(EI): XX 11 4
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